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通过矢量网络分析仪测量了不同激励功率条件下柱形等离子体天线系统的输入阻抗随频率的变化关系。实验

结果表明柱形等离子体天线输入阻抗具有明显的谐振特性．结合放电管的等效电路模型与柱形等离子体天线输入

电流特性，定性分析了等离子体天线输入阻抗变化与等离子体参数之间的关系．此种测量方法有助于等离子体天

线动态重构特性的研究和实现快速阻抗匹配．
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1．引 言

等离子体天线具有许多不同于传统金属天线的

特性，如对天线的形状、频率、带宽、方向性及增益等

的动态重构，特别是等离子体天线的快速开关特性，

可以减少天线雷达散射截面，具有隐身效果，具有广

阔的军事应用前景⋯．目前国内外对等离子体天线

的研究主要是针对不同等离子体参数条件下等离子

体天线的色散关系、天线辐射方向图、效率及噪声等

电参数，而对等离子体天线输入阻抗的研究则相对

较少¨-7J．研究天线输入阻抗的目的不仅可以使传

输线和天线达到匹配，提高传输效率，而且通过研究

天线的输入阻抗随频率的变化关系，还可以确定天

线的工作频带范围．因此对于等离子体天线的设计，

研究其输入阻抗具有重要的实际意义．

文献[2]在通过阻抗法测量等离子体天线效率

过程中，测量了等离子体天线被外部屏蔽条件下15

MHz，30 MHz的输入阻抗大小，文献[5]通过解析求

解得到了等离子体天线辐射阻抗随天线长度的变化

关系，文献[7]采用FDTD方法计算了等离子体天线

输入阻抗在不同等离子体密度条件下随频率的变化

关系．本文则通过矢量网络分析仪测量了不同激励

功率条件下柱形等离子体天线系统的输入阻抗，参

照金属导体的阻抗曲线，并结合放电管的等效电路

模型与柱形等离子体天线输入电流特性，重点分析

了其输入阻抗随频率的变化关系．

2．物理背景

2．1．柱形等离子体天线表面电流分布

柱形非磁化密度均匀分布的等离子体色散关

系¨o为

￡，710_，l(r。口)Ko(死n)+r。Kl(％o)厶(丁，口)=O，

(1)
⋯2

其中e，=1一—广兰巳_弋为等离子体的介电常数，∞
(￡，～叫一J Vm，

为自由空间电磁波的圆频率，御。为等离子体电子圆

频率，焉=后；一I|I：，霉=后；一￡，蠡j，后，为等离子体中
的波矢，是复数．，。，配为n阶Bessel函数，v。为碰

撞频率，口为柱形等离子体半径，矗。为自由空间的

波矢大小．

单极柱形等离子体天线表面电流分布可以近

似为

，(z)：，0 ej‘，2一，0 ej‘一‘2h“， (2)

其中，。为常数，z为柱形等离子体长度．由于尼。是

复数，电磁波传输衰减受等离子体密度、碰撞频率等

影响较大．当等离子体密度较高、碰撞频率较低时，

衰减系数很小接近于零，相位系数接近于真空中传

输的波矢大小；当等离子体密度较低、碰撞频率较高

时，相位系数和衰减系数均变大，电流幅度逐步减

小，形成驻波和行波传输的混合波．

2．2．等离子体天线输入电流

天线的输入阻抗定义为天线输入端电压与电流
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的比值．因此有必要首先了解等离子体天线输入电

流在不同等离子体参数条件下随频率的变化关系．

等离子体天线输入电流可以表示为

瓦=fo一，。∥r‘． (3)

当等离子体密度较高，而碰撞频率较低时，输入

电流振幅随频率呈现周期性变化．为了与实验数据

作对比，计算了不同等离子体密度条件下输入电流

波谷点一次频率．厂l(此时A。=2L)、二次频率^(此

时A。=．己)以及两者之差△，=五一^．计算中取等离

子体半径Ⅱ=0．016 m，天线长度f=2．5 m．根据实

验中充气气压和电子温度大小，计算得到碰撞频率

v。约为1．5×108 Hz．如图l所示，随着等离子体密

度的增加，．厂l和4厂也逐渐变大．当等离子体密度

n．>5×10”cm。时，等离子体天线输入电流的变化

特性与金属基本相似．

星
毫
＼

糌
蟋

密度／1010cm3

是本次实验的测量通道，其工作频段为HF／vHF

频段．

实验中设计了专用的滤波器用于减少两个通道

间的功率耦合。其中滤波电路1为中心频率150

MHz带通滤波器，其带内差损小于0．5 dB，带外抑制

大于30 dB(<125 MHz)；滤波电路2为截止频率125

MHz的低通滤波器，其带内差损小于0．3 dB，带外抑

制大于30 dB(>140 MHz)．为了使激励功率和信号

功率最大限度耦合进等离子体柱，系统中设计了两

套不同工作模式的匹配电路l和2．匹配电路l满足

不同激励功率条件下，激励通道在固定频点150

MHz驻波比都小于2，而匹配电路2则是根据激励

功率自适应变化的宽频带匹配电路．

图2等离子体天线系统输入阻抗测量原理框图

图l输入电流波谷点频率分布 3．2．实验测量系统

3．实验设计

3．1．等离子体天线系统

实验中等离子体天线由一封闭低气压气体的石

英玻璃管构成．玻璃管长2．5 m，直径38 mm，系统工

作气体为A卜Hg混合气体，气压在rnTorr(1To仃=

1．33×102Pa)量级．尽管有很多表面波激励方式，但

由于工作频段较低，本实验采用了射频电容耦合激

励．当等离子体天线系统用于通讯时，一般需要两路

信号：一路用于激励和维持等离子体，另一路则用于

收发传输信号．如图2所示，通道l为功率上限200

w、输出功率可调的150 MHz射频激励源，用于激励

和维持等离子体；通道2为信号发射或接收通道，也

根据测量物理量的不同，气体放电阻抗测量一

般有以下三种方法18叫引：

1)利用电流和电压探针测量电流、电压及相位

角，结合等效电路模型求解得到等离子体阻抗；

2)在实现匹配的情况下，放电管和匹配盒的总

输出阻抗应等于激励源的内阻抗，测量电路内各元

件的参数(包括电路中的分布阻抗)，计算得到等离

子体阻抗；

3)调整好匹配网络，当等离子体熄灭后，用与激

励源内阻抗相同的电阻来代替激励源，当匹配网络

中的功率损失可以忽略，此时用矢量网络分析仪测

量得到的阻抗值即为输入阻抗的共轭．

上述三种测量方法各有优缺点，前两种方法的

优点在于可以在电离过程中实时测量，而第三种方

法必须在电离熄灭才能进行．前两种方法的缺点在
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于匹配网络中的分布参数都必须已知，而第三种方

法没有任何电路参数需要事先了解，也不需要复杂

的计算推导．

在等离子体天线系统中存在两路射频信号，激

励通道用于激励和维持等离子体，输出功率通常比

较大，因此对于激励通道的输入阻抗只能通过上述

三种测量方法确定．而对于信号通道的输入阻抗，由

于信号输入功率一般较小，基本上不影响等离子体

的电离状态，并且考虑到等离子体天线的辐射特性，

因此可以参考金属天线输入阻抗的测量方法，设计

一套测试系统用于测董等离子体天线信号通道的输

入阻抗．系统的测量原理简图如图2所示，但测试过

程中需要去掉信号通道中的匹配电路2，并且为了

得到实际耦合进等离子体的激励功率，实验中在激

励通道加入了通过式功率计．

等离子体天线系统置于室外开阔场地，为了减

少激励功率的影响，实验中在矢量网络分析仪和信

号端口之间串接了低通滤波电路2．由于滤波电路2

带内差损很小、带外抑制很大，因此只要取其通带为

测试频段，然后将滤波电路2校正到矢量网络分析

仪的输出端口阻抗，即可以避免低通滤波电路接入

对测试结果的影响⋯，此时矢量网络分析仪测得阻

抗即为信号端口的输入阻抗．实验中采用该方法测

量了金属鞭状天线的输入阻抗，测量结果与传统方

法测量结果一致，验证了此种测试方法的准确性．

3．3．等效电路模型

对于电容耦合形成的柱形表面波等离子体天线

系统，其输入阻抗的等效电路模型国内外研究的比

较少．因此参考波导激励形成柱形表面波等离子体

的等效电路11引，根据等离子体天线的工作模式，将

等离子体天线信号端口的输入阻抗用如图3所示的

等效电路模型表示．耦合电容容抗凰、石英玻璃管

容抗x，、等离子体电离阻抗z。三者并联，而等离子

体电离阻抗由三个部分组成：1)等离子体鞘层的等

效阻抗z。=R。+jx。(阻容性)；2)等离子体内阻抗

z。=R。+jx。(阻感性)；3)等离子体天线辐射阻抗

z，(阻容性或阻感性)．

4．实验结果与讨论

实验中通过矢量网络分析仪重点测量了等离子

体完全点亮后在不同激励功率条件下l卜120 MHz

Zr

图3柱形等离子体天线系统等效电路

柱形等离子体天线信号通道的输入阻抗，测量结果

见图4．此外还测量r相同几何尺寸空心铜管的输

入阻抗，并且铜管外侧也用石英玻璃绝缘，测量结果

见图5．

c=
＼
四
脚
一<
察

a
、、

蝠
衄)
一<
簿

频率／MHz

频率／MHz

图4不同激励功率条件下等离子体天线输入阻抗 (a)实部；

(b)虚部

分析实验数据发现等离子体天线系统的输入阻

抗曲线具有明显的谐振现象，分析其原因来源于两

个方面：

1)对于低压强等离子体，等离子体内电抗在低
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G
＼
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簿
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脚
一<
解

频率／MHz

频率／MHz

圈5腔体中铜管与单极天线理论输入阻抗比较 (a)实部；(b)

虚部

于电子等离子体频率的VHF频段与鞘层电容共振．

此时放电不一定再是电容性的¨3|．

由于很难对柱形等离子体的等效电路模型中等

离子体阻抗的各个分量单独测量或精确计算，因此

只能通过一些经验公式和简化模型对其各个分量进

行简单的估计，从而计算出共振频率．对于150 MHz

射频激励等离子体，鞘层厚度根据经验公式

d：(志广(志)。1尼一c4，
式中p为气压(Pa)，．厂为激励频率(MHz)n引，计算得

到约为l mm．将鞘层厚度d代入鞘层电容表达式

C．=e。A／d，A为耦合铜套的侧面积，计算得到c。

约为O．18 pf．各向同性低温等离子体内电抗可以表

示为

L，=z，eo叫：5， (5)

式中S为等离子体柱横截面积，计算得到￡。约为

23 pH．

用矢量网络分析仪测出无放电时耦合电容C。

大小为5．4pf，石英玻璃管等效电容则根据公式c。

=E。￡，A，d。，式中e，为石英相对介电常数，d。为玻

璃管厚度，计算得到约为10 pf．

根据等效电路图3得到等离子体天线系统的共

振频率为

． 、|Co+C．+C。 r，、

，r 2磊√百可可i1了’ 妯，

因此代入上述参数可以得到共振频率为78

MHz，实际测量值在7l MHz左右，并且随激励功率

改变而轻微变化，这是因为理论计算共振频率时并

没有考虑到辐射电抗变化的影响．

2)等离子体天线输入电流周期性变化的影响．

当激励功率较小时，等离子体柱并没有完全点亮，等

离子体长度较短，等离子体密度随轴向距离增加而

减小，此时HF频段并没有谐振点出现．增加激励功

率至等离子体完全点亮后，等离子体柱顶部开始出

现波节．并fjl随着激励功率变大，波节逐渐下移，轴

向密度分布也趋于均匀．此时在HF频段有谐振现

象出现，并且高次谐振频点的阻抗值随谐振频率的

增加而减小．这是由于随着频率的提高，电流沿等离

子体天线传输时衰减比较大，天线输入端电流受反

射电流的影响很小，因此输入阻抗曲线的谐振特性

不再明显⋯．

如图5所示，当用等长度空心铜管代替等离子

体时，其系统的输入阻抗曲线相对单极天线理论值

曲线左移，阻抗值也变小，但相邻谐振频点之间的频

率差值基本没有变化．这里定义耦合电容与石英玻

璃的影响系数r=，／以，其中，为谐振频率理论值，

疋为实验测量值．因此对于第一谐振频率r。为

1．58，第二谐振频率r2为1．26．

因此若考虑到耦合电容与石英玻璃管的影响，

等离子体天线谐振频率的理论值应高于测量值，输

入阻抗同样也大于测量值，但相邻谐振频点之间的

频率差值应该相同．由于等离子体天线的谐振频率

可以近似地认为就是输入电流波谷点频率，因此根

据图1中相邻谐振频点之间的频率差值可以推断得

到等离子体天线谐振频率的理论值．表l给出了不

同激励功率条件下等离子体天线信号通道输入阻抗

曲线的第一谐振频率．厂l、第二谐振频率．疋的理论

值、测量值，两者之差△，=以一^，影响系数r以及

对应的等离子体平均密度．
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由表l看出当激励功率较大时耦合系统对等离

子体天线和金属天线的影响系数相近，因此町以认

为此时等离子体天线的辐射特性与金属天线相类

似，但输入阻抗曲线左移．也就是说等离子体天线的

谐振频率减小，天线的电长度增加。旱现电小天线特

性．此外如图4所示随着激励功率的增加，输入阻抗

表l 等离子体天线潴振频率瑚沦值1j交验值比较

曲线也发生变化，其低频段的谐振频率逐渐提高．这

时因为随着激励功率增加，等离子体平均密度也逐

渐增加，如表1所示大约在5 x l 09cm。3到2．5×10“’

cm‘3之间变化．此密度值略低于微波透射法、朗缪

尔探针法的测量值．这是囚为实际表面波激励产牛

柱形等离子体，其密度包含轴向不均匀分布和径向

不均匀分布，而本文计算模型中假定等离子体密度

是均匀分布的，且把等离子体类比于金属进行计算，

这些都会给等离子体天线输入阻抗特性的分析带来

偏差．

5．结 论

表面波激励柱形等离子体输入阻抗的测量与分

析，对于实现等离子体天线的匹配没计，确定天线的

工作频段具有重要意义．通过矢量网络分析仪测量

等离子体天线系统信号通道端口的输入阻抗，测量

过程中对等离子体状态基本上没有影响，具有简单、

实时等特点．此外根据此测量结果利用电路仿真软

件，可以实现离子体天线信u．通道宽带匹配电路的

快速设计． 一

实验结果表明柱形等离子体天线输入阻抗既具

有与金属相似的性质：输入阻抗随输入电流的周期

性变化而变化；也有／fi同丁金属的频率特性：如在

VHF频段等离子体内电抗与鞘层电容共振，输入阻

抗随等离子体参数变化而变化等．通过研究不同激

励功率条件下的等离子体天线输入阻抗的动态变

化，有助于更深入地r解不同等离子体参数条件下

等离子体天线的动态重构特性，对等离子体天线的

设计具有参考价值．
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Measurement and anaIySiS Of pIaSma antenna input impedanCe

Liang Zhi-Wei Sun Hai—kng Wang Zhi-Jiang Xu Jie Xu Yue—Min

(＆，吐盯／打跏删鼬，埘口，ld却彬d胝enrc^，饥f，跚知础口矿旷s啦，l似，m蚵，lg 100080，删眦)
(Received 17 Au罂埘2007；陀vise(王I啪usc衄received 18 october 2007)

Abstract

r丌1e fkquency dependence of pl蹈眦一coJumn antenna input impedance has I)een measured by a vector舱twork analyzer州th
di仃erent applied exciting 1)(’wer． ne experi腓ntal results show obvious resonance behavior ofthe impedance． The effect of

plas眦paI．ameters on the input impedance was estabIished by mea璐of an equivalent ciI℃uit model and the chamcteristics of

input cu玎ent． This method is useful for the research of pl鹅m anten眦dynaIllic reco曲guration and the realizaLion of￡鹪t

impedance眦tching．

Keywords：pIasm antenna，input impedance，surface wave

PACC：5270，5240D。5250D
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专注于微波、射频、天线设计人才的培养 易迪拓培训
网址：http://www.edatop.com  

 

如 何 学 习 天 线 设 计 

 

天线设计理论晦涩高深，让许多工程师望而却步，然而实际工程或实际工作中在设计天线时却很

少用到这些高深晦涩的理论。实际上，我们只需要懂得最基本的天线和射频基础知识，借助于 HFSS、

CST 软件或者测试仪器就可以设计出工作性能良好的各类天线。 

易迪拓培训(www.edatop.com)专注于微波射频和天线设计人才的培养，推出了一系列天线设计培

训视频课程。我们的视频培训课程，化繁为简，直观易学，可以帮助您快速学习掌握天线设计的真谛，

让天线设计不再难… 

 

HFSS 天线设计培训课程套装 

套装包含 6 门视频课程和 1 本图书，课程从基础讲起，内容由浅入深，

理论介绍和实际操作讲解相结合，全面系统的讲解了 HFSS 天线设计的

全过程。是国内最全面、最专业的 HFSS 天线设计课程，可以帮助你快

速学习掌握如何使用 HFSS 软件进行天线设计，让天线设计不再难… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/hfss/122.html 

CST 天线设计视频培训课程套装 

套装包含 5 门视频培训课程，由经验丰富的专家授课，旨在帮助您从

零开始，全面系统地学习掌握 CST 微波工作室的功能应用和使用 CST

微波工作室进行天线设计实际过程和具体操作。视频课程，边操作边

讲解，直观易学；购买套装同时赠送 3 个月在线答疑，帮您解答学习

中遇到的问题，让您学习无忧。 

详情浏览：http://www.edatop.com/peixun/cst/127.html  

 

 

13.56MHz NFC/RFID 线圈天线设计培训课程套装 

套装包含 4 门视频培训课程，培训将 13.56MHz 线圈天线设计原理和仿

真设计实践相结合，全面系统地讲解了 13.56MHz 线圈天线的工作原

理、设计方法、设计考量以及使用 HFSS 和 CST 仿真分析线圈天线的

具体操作，同时还介绍了 13.56MHz 线圈天线匹配电路的设计和调试。

通过该套课程的学习，可以帮助您快速学习掌握 13.56MHz 线圈天线及

其匹配电路的原理、设计和调试… 

详情浏览：http://www.edatop.com/peixun/antenna/116.html 
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专注于微波、射频、天线设计人才的培养 易迪拓培训
网址：http://www.edatop.com 

 

关于易迪拓培训： 

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立，一直致力和专注

于微波、射频、天线设计研发人才的培养；后于 2006 年整合合并微波 EDA 网(www.mweda.com)，

现已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地，成功推出多套微波射频以及天线设计经

典培训课程和 ADS、HFSS 等专业软件使用培训课程，广受客户好评；并先后与人民邮电出版社、电

子工业出版社合作出版了多本专业图书，帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、

研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司，以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电

子等多家台湾地区企业。 

 

我们的课程优势： 

※ 成立于 2004 年，10 多年丰富的行业经验 

※ 一直专注于微波射频和天线设计工程师的培养，更了解该行业对人才的要求 

※ 视频课程、既能达到了现场培训的效果，又能免除您舟车劳顿的辛苦，学习工作两不误 

※ 经验丰富的一线资深工程师主讲，结合实际工程案例，直观、实用、易学 

 

联系我们： 

※ 易迪拓培训官网：http://www.edatop.com 

※ 微波 EDA 网：http://www.mweda.com 

※ 官方淘宝店：http://shop36920890.taobao.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  




